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ВВЕДЕНИЕ.1.
ГЛАВА I. РАСПЫЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКИ
Введение.II
§1.1 Основные закономерности распыления поликристаллических мишеней.
§1.2 Основные закономерности распыления монокристаллов.
§1.3 Теоретическое описание распыления поликристаллических и аморфных твердых тел.
§1.4 Теоретическое описш-ше распыления
Г Vi ■ монокристаллов. |
§1.5 Численное моделирование процессов взаимодействия ускоренных частиц с веществом при помощи ЭВМ.
§1.6 Взаимодействие ускоренных частиц с поверхностями твердых тел при скользящих углах падения.
Постановка задачи.
ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ АППАРАТУРЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
§2.1 Требования, предъявляемые к экспериментальным установкам.
§2.2 Масс-монохроматор.
§2.3 Камера столкновений и анализатор заряженных частиц в экспериментах по отражению ионов.
§2.4 Камера столкновений в экспериментах по распылению.
§2.5 Подготовка мишеней к эксперименту.
§2.6 Измерение коэффициента распыления, регистрация направлений преимущественного выхода распыленных частиц.
§2.7 Измерение интенсивности ионно-фотонной эмиссии распыленных атомов.
ГЛАВАШ. ИССЛЕДОВАНИЕ ОТРАЖЕНИЯ ИОНОВ ОТ МОНОКРИСТАЛЛОВ ПРИ СКОЛЬЗЯЩЕМ ПАДЕНИИ
Введение.
§3.1 Закономерности отражения ионов от грани (001). Угловые зависимости интенсивности отраженных ионов.
§3.2 Закономерности отражения ионов от грани (ОН). Угловые зависимости интенсивности отраженных ионов.
§3.3 Исследование энергетических распределений ионов при малоугловом отражении от поверхности монокристаллов.
§3.4 Обсувдение результатов.
ГЛАВА1У. ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПЫЛЕНШ ПРИ БОМБАРДИРОВКЕ МОНОКРИСТАЛЛОВ ПОД СКОЛЬЗЯЩИМИ УГЛАМИ
Введение. ;.
§4.1 Исследование угловой зависимости коэффициента распыления грани (001) монокристалла меди.
§4.2 Исследование угловой зависимости коэффициента распыления грани (ОН) монокристалла меди.
§4.3 Исследование пространственных распределений распыленных частиц.
§4.4 Исследование угловых зависимостей интенсивности фотонной эмиссии распыленных атомов.
§4.5 Обсуждение результатов.
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